Reguladores de Voltaje

Fuentes de Voltaje
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Obtengala ecuacion caracteristica para el 1IN2813:
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Caracteristicas principales de un requlador de voltaje
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Reqguladores de voltaje variables LM117

1.2V-25V Adjustable Regulator
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Tarea 2b: Encuentre Rx

Tarea 2a: Encuentre ri cuando Z1 = Z2 = 1N4560

ri

+ G
16-20V

Z1

z2

RL2

RL1
=1 KQ

=1 KQ

LM117
24V
o VIN chl
ADJ
0.01 uFl % 500
é 5000
Rx

Iz =30 mA
r=2Q
I« =3 mA

§ RL100- 1K Q

-10Vv



. O, : Resistencia Térmica
Caracteristicas de Temperatura J)c

. Zener

™~ C: Case
R ) . :
g J: Junction
z 40
N | PosToTe
2 g __— Osc
N

: N
g 20 O.,=
a ; Jc
g \
£ 10 A

D

o P ] 78 102 125 150 115

Te, CASE TEMPERATURE [°C)

DG Power Dissipation: 50 VWatts. (Darade 0.5 WY*G abave 75°C).

Jurncilen and Storage ;ramparature: -85%C to +175"C.

Un dispositivo posee una resistencia térmica de 1.2 °C/W, con una temperatura
maximaen la unién de 200 °C y una potencia maximade 50 W. Si se utiliza un radiador
de calorde 5 °C/W, encuentre:

La potencia maxima con que este dispositivo puede trabajar. Si la temperatura ambiente
esde 25 °C.

La temperatura en la unién para la potencia encontrada en el punto a), si la temperatura
ambiente se bajara a 20 °C.
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